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该类滤波器专门针对军用电子设施 / 设备对雷电（LEMP）、高空核电磁脉冲（HEMP）、高功率微波（HPM-NS

（窄谱）、HPM-UWB（超宽谱））等强电磁脉冲进行防护而设计的。由于强电磁脉冲防护 /EMI 组合滤波器采用了

瞬态旁路与稳态滤波相结合的设计方法，使得军用电子设施 / 设备不但在受到强电磁脉冲作用下，可以在最短时间

内释放脉冲能量，避免强电磁脉冲辐射场通过线缆耦合进入电子设施 / 设备内部，同时还满足 GJB151A/GJB152A/

GJB151B 的电磁兼容要求，具备了强电磁脉冲防护 /EMI 双重功能，适用于包括陆基、海基、空基在内的各类装备

及设备。

1.1 高空核电磁脉冲（HEMP）
（1）辐射场防护能力

电磁脉冲防护 /EMI 组合滤波器结合被防护设施（设备）的屏蔽结构，在 50kV/m（脉冲波形 2.3/25ns）辐射场强下，

确保电子设施（设备）能够正常工作。

（2）脉冲电流注入（PCI）防护能力

表 7.1   脉冲电流注入防护能力

端口类型 注入电流 残余电流

电源端口 单线 - 地 :500A（20/500ns） ≤ 10A

信号端口 单线 - 地 :1000A/ N√（20/500ns）
注 :N 为信号线的根数 ≤ 5A

射频端口 芯线 - 屏蔽层 :400A（20/500ns） 详见表 7.17

1.2 高功率微波（HPM）

表 7.2   端口瞬态传导防护能力

端口类型 HPM-NS HPM-UWB

电源端口 瞬态抑制度≥ 40dB 瞬态抑制度≥ 40dB

信号端口 瞬态抑制度≥ 20dB 瞬态抑制度≥ 20dB

射频端口 瞬态抑制度≥ 20dB 瞬态抑制度≥ 20dB

1. 强电磁脉冲防护性能

 设备类滤波器通用性能

表 1  技术条件

产品类型 额定电压 温度范围 最大泄漏电流    耐压（1 分钟） 绝缘电阻 环境条件

Type Rated
 Voltage

Temperature 
Range

Max 
Leakage 
Current

Withstand Voltage
（1min）

Insulation 
Resistance

Environment 
Condition

直流电源 40VDC

-55~+85° C

无

线 - 线 (L-L):100VDC

≥ 100MΩ/100VDC

GJB150A

线 - 地 (L-G):100VDC

交
流
电
源

单相电源 250VAC
（50Hz~400Hz）

≤ 1.5mA
@250VAC/50Hz

线 - 线 (L-L):500VDC

≥ 100MΩ/500VDC

线 - 地 (L-G):500VDC

三相电源 440VAC
（50Hz~400Hz）

线 ( 中 )- 线 [L（N）-L]:800VDC

线 ( 中 )- 地 [L（N）-G]:500VDC

信号 24VDC（Max） 无 线 - 地 (L-G):100VDC ≥ 100MΩ/100VDC

设备类滤波器
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